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摘要(译)

本发明提供了一种像素电极，形成于阵列基板上，包括透明的凸起结
构、形成于凸起结构表面上的凹槽、覆盖于凹槽表面上的电极，所述凹
槽设置于凸起结构的顶部上。本发明还提供了一种像素电极的制作方
法，包括如下步骤：在阵列基板的表面上制作一透明的膜层，对膜层进
行曝光显影形成凸起结构以及在凸起结构的顶部形成凹槽；在凸起结构
上制作导电膜层，并对导电膜层进行图案化形成电极，电极覆盖在凹槽
的表面上。本发明还提供了一种显示面板，包括所述的像素电极。与现
有技术相比，提高显示面板内部电场渗透率，有效提高液晶效率以及提
高液晶穿透率。
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